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FB输出电压设置
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电感选型(4.8uH)备选型号:
伍尔特 : 7443551470      
威世 : IHSM-7841-4R7M / IHLP6767GZER4R7M01
其他型号 : RSPQ2918-4R7M
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恒流充电电流计算：
Risns = Vsen(set) / Icc = 100mv / 8A = 12.5mΩ

开关管峰值电流采样电阻计算：
Ipeak = 1.2倍平均充电电流；即Ipeak = 1.2 * 8A = 9.6A;
Rcs = Vcs(th) / Ipeak = 200mv / 9.6A = 20.8mΩ
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修改记录：
NFG电阻R30修改从24.9调整为40.2K
RT电阻由9.52K调整为22.6K

电阻Rfb1修改从232调整为287K

修改记录：
电流采样电阻R28修改从20.005调整为0.015
电感L2由8.2uH调整调整为15uH


